SECCION H -ELECTRICIDAD

HO1 ELEMENTOSELECTRICOSBASICOS

HO1F

HO1F IMANES; INDUCTANCIAS, TRANSFORMADORES, EMPLEO DE MATERIALES ESPECIFICOS POR SUS
PROPIEDADES MAGNETICAS (cerdmicas basadas en ferritas C04B 35/26; aleaciones C22C; dispositivos termomagnéticos
HO1L 37/00; altavoces, micréfonos, cabezas de lectura para gramoéfonos o transductores aclsticos electromecénicos andlogos

HO4R) [2]

Esquema general

IMANES, ELECTROIMANES
Caracterizados por el material

(10001 (oo RS 1/00
NUcleos, culatas, armaduras............cceeeeerenereeeenenns 3/00
Bobinas deiducCion............cceeeeeeeeceieccecceeeeene 5/00
Bobinas 0 imanes superconductores................c.e..... 6/00
7= 1S 7/00
Imantacion 0 desimantacion ............ccoceeeveeveennenne. 13/00
FabricaCion ........ccccoeveeee e 41/00
PELICULAS MAGNETICASDELGADAS. ........cccceevveiienen 10/00
INDUCTANCIASFIJASO
TRANSFORMADORES FIJOS
Tip0o SEf@l ..o 17/00, 19/00
(010153 (] o0 1S3OS 30/00, 37/00

FabricaCion.........cceovveveieieces e 41/00
INDUCTANCIASVARIABLES O
TRANSFORMADORES VARIABLES
TIPO SEMIAl ..o 21/00
(0100153 [ o0 LS OSSR 29/00
FabricaCion.........cccovveveieieicese e 41/00
DETALLES DE TRANSFORMADORES O
INDUCTANCIAS, EN GENERAL ......coceovveieservieeeseeeeeen 27/00

TRANSFORMACIONES CON

ARROLLAMIENTOS

SUPERCONDUCTORES O CRIOGENICOS.........ccccoovnennne 36/00
ADAPTACIONES DE

TRANSFORMADORES O INDUCTANCIAS

PARA APLICACIONES O FUNCIONES

1/00 Imanes o cuer pos magnéticos, caracterizados por los
mater iales magnéticos pertinentes; Empleo de
materiales especificos por sus propiedades
magnéticas (peliculas magnéticas delgadas
caracterizadas por su composicién HO1F 10/10)

Es importante tener en cuenta la Nota (3) desples del
titulo de la seccion C, dicha Nota indica a qué version
delatabla periddica de elementos quimicos serefiere la
CIP. [2010.01]

1/01 . dematerialesinorganicos (HO1F 1/44 tiene

prioridad) [6]
1/03 . . caracterizados por su coercitividad [6]

El grupo HO1F 1/40 tiene prioridad sobre HO1F 1/03 [6]

1/032 . . . demateriales magnéticos duros [6]
1/04 . . . . metaesoaeaciones[6]
1/047 . . . . . Aleaciones caracterizadas por su
composicion [5,6]
1/053 . . . . . . (quecontienen metalesdetierras
raras [5,6]
1/055 . . . . . . . ymetales magnéticos de transicion,
p. g. SmCos [6]
1/057 . . . . . . . . yeementosdel grupollla p. g.
Nd,Fe 4B [6]
1/058 . . . . . . . . yeementosde grupolVa p. §.
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ESPECIFICAS ...ttt 38/00
/059 . . . . . . . . yéeementosdel grupoVa p. g.
SmyFe 7N, [6]
1/06 . . . . . enformade particulas, p. g. polvo
(HO1F 1/047 tiene prioridad) [5,6]
1/08 . . . . . . comprimidos, sinterizados o
aglomerados [6]
1/09 . . . . mezclasde particulas metdlicasy no

metdlicas; particulas metdlicas que tienen un
revestimiento de 6xido [6]

1/10 . . . . sustanciasno metdlicas, p. g . ferritas[6]
/11 . . . . . enformadeparticulas[6]
1/113 . . . . . . conunagenteligador [6]
1/117 . . . . . . . Cuerposflexibles[6]
1/12 . . . demateriales magnéticos dulces[6]
1/14 . . . . metalesodeaciones[6]
1/147 . . . . . Aleacionescaracterizadas por su
composicion [5,6]
1/153 . . . . . . Aleaciones metdlicas amorfas, p. §.
metales vitreos [5,6]
1/16 . . . . . enformadehojas (HOLF 1/147 tiene
prioridad) [5,6]
1/18 . . . . . . conrevestimiento aislante[6]
1/20 . . . . . enformadeparticulas, p. g. en polvo
(HO1F 1/147 tiene prioridad) [5,6]
1/22 . . . . . . comprimidos, sinterizados o
aglomerados [6]
1/24 . . . . . . . estandolas particulasaisladas[6]
/26 . . . . . . . . pormediodesustancias
orgéanicas macromoleculares [6]
1/28 . . . . . . dispersadas o suspendidasen un agente
ligador [6]



HO1F

1/33

1/34
1/36
1/37
1/375
1/38
1/40

1/42

1/44

3/00
3/02
3/04

3/06
3/08

3/10
3/12
3/14

5/00

5/02

5/04

5/06
6/00

6/02

6/04
6/06

7/00

7/02
7/04
7/06

7/08
7/10
7/11

7112
7/121

7/122

mezclas de particulas metélicas o no
metdlicas; particulas metalicas que tienen
revestimiento de éxido [6]
sustancias no metdlicas, p. g. ferritas [6]
en forma de particulas [6]
con un agente ligador [6]
Cuerpos flexibles[6]
amorfas, p. g. 6xidos amorfos [6]
de materiales semiconductores magnéticos, p. g.
CdCr,S, (dispositivos que utilizan efectos
galvanomagnéticos o efectos magnéticos similares
HO1L 43/00) [6]
de material es organicos u organometélicos
(HO1F 1/44 tiene prioridad) [6]
de liquidos magnéticos, p. g. ferrofluidos (particulas
en un agente ligadorHO1F 1/28, HO1F 1/36) [6]

Nucleos, culatas o inducidos (material es magnéticos
HO1F 1/00; imanes permanentes HO1F 7/02)

hechos de hojas
hechos de tiras o cintas
hechos de hilos

hechos de polvo (capas de polvo sobre hojas
HO1F 3/02, sobretiras o cintas HO1F 3/04, sobre
hilos HO1F 3/06)

Disposiciones compuestas de circuitos magnéticos
Circuitos magnéticos en derivacion
Constricciones; Huecos, p. €. entrehierros (en los
circuitos magnéticos en derivacion HOLF 3/12)

Bobinas de induccion (bobinas superconductoras
HOLF 6/06; inductanciasfijas del tipo por sefia
HO1F 17/00)

arrolladas sobre soportes no magnéticos, p. §.
moldes

Disposiciones de conexiones eléctricas en las
bobinas, p. . hilos de conexidn
Aislamiento de arrollamientos

Imanes superconductores; Bobinas
superconductor as [6]

Extincion de la superconductividad; Disposiciones de
proteccion durante la fase de transicidn hacia el
estado de conductividad normal [6]

Refrigeracion [6]

Bobinas, p. €. disposiciones para el arrollamiento,
aislamiento, envoltura o los bornes de las bobinas [6]

I manes (imanes superconductores HO1F 6/00; parala
separacion de materiales sdlidos a partir de materiales
solidos o fluidos BO3C 1/00; para soportes de piezas
B23B 31/28, B23Q 3/00; portapiezas B25B 11/00;
imanes de levantamiento B66C 1/00; para aparatos de
medidas el éctricas GO1R; pararelés HO1H; para
maquinas dinamoel éctricas HO2K)

Imanes permanentes
Medios para liberar la fuerza atractiva
Electroimanes; Actuadores que incorporan
electroimanes [6]
con armaduras
especia mente adaptados para corriente alterna
reduciendo o eliminando los efectos de las
corrientes de Foucault [6]
teniendo dispositivos antivibratorios

Guiado o posicionamiento de armaduras, p. §.
retencién de las armaduras en su posicion
extrema[6]

por medio de un iman permanente [6]

7/123
71124

7/126
7/127
7/128

7/129
7/13

7/14

7/16

7117

7/18

7120

10/00

10/06

10/08

10/10

10/12

10/13

10/14

10/16

10/18
10/187
10/193

10/20
10/22
10/24
10/26

10/28
10/30

10/32

13/00

por medio de una bobina auxiliar [6]
por medio de pestillos mecanicos, p. §.
trinquete [6]
Soporte 0 montagje [6]
Ensamblado [6]
Encapsulado, fijacion alaenvolturao
sellado [6]
de armaduras [6]
caracterizado por la caracteristica de fuerza de
atraccion
Armaduras pivotantes (HO1F 7/17 tiene
prioridad) [6]
Armaduras méviles rectilineamente (HO1F 7/17
tiene prioridad) [6]
Armaduras con movimiento rectilineo y
pivotante [6]
Circuitos dispuestos para obtener las
caracteristicas de funcionamiento deseadas, p.
. para un funcionamiento lento, para
excitacion sucesiva de arrollamientos, para
excitacion agran velocidad de los
arrollamientos
sin armadura (nuicleos HO1F 3/00; bobinas de
induccion HOL1F 5/00)

Peliculas magnéticas delgadas, p. €. de estructura de
un dominio (soportes de registro de reproduccion
magnéticos G11B 5/00; memorias en peliculas
magneéticas delgadas G11C)
caracterizadas por el contacto fisico o acoplamiento
con el conductor asociado o de conexion
caracterizadas por las capas magnéticas (aplicacion
de peliculas magnéticas a | os sustratos
HO1F 41/14) [3]
caracterizadas por lacomposicion [3]
Metales 0 a eaciones (compuestos con varios
metales HO1F 10/18) [3]
Aleaciones metdlicas amorfas, p. . metales
vitreos [7]
gue contienen hierro o niquel (HO1F 10/13,
HO1F 10/16 tienen prioridad) [3,7]
gue contienen cobalto (HO1F 10/13 tiene
prioridad) [3,7]
Cuerpos compuestos [ 3]
Compuestos amorfos [7]
Compuestos semiconductores
magnéticos [7]
Ferritas [3]
Ortoferritas [3]
Granate [3]
caracterizados por €l sustrato o por las capas
intermedias (HO1F 10/32 tiene prioridad) [3,7]
caracterizadas por lacomposicion del sustrato [3]
caracterizadas por la composicion de las capas
intermedias [3]
Multicapas acopladas por cambio de spin, p. §.
superredes con estructura nanométrica [7]

Apar atos o procedimientos para laimantacion o
parala desimantacion (parala desmagnetizacion de
barcos B63G 9/06; pararelojes de pared o relojes de
bolsillo GO4D 9/00; disposiciones parala
desmagnetizacion en |os receptores de television en
color HO4N 9/29)
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17/00

17/02
17/03
17/04
17/06

17/08

19/00

19/02

19/04

19/06

19/08

21/00

21/02
21/04

21/06

21/08

21/10
21/12

27/00

27/02
27/04

27/06

27/08

27/10

27/12
27/14

27/16
27/18
27/20

Los grupos HO1F 17/00 a HO1F 38/00, con la excepcion
de los grupos HO1F 27/42 y HO1F 38/32, cubren solo
aspectos estructurales o constructivos de los
transformadores, reactores inductivos, chokes o
similares. Estos grupos no cubren las disposiciones de
los circuitos de dichos dispositivos, que estan cubiertas
por los lugares funcional es apropiados. [6]

Inductancias fijas del tipo sefial (bobinas en general
HO1F 5/00)
sin nlicleo magnético
con armazén de ceramica
con nucleo magnético
con nucleo sustancialmente cerrado sobre si
mismo, p. §. toro
Bobinas de carga para circuitos de
telecomunicacion

Transformadoresfijos o inductancias mutuas del tipo
sefial (HO1F 36/00 tiene prioridad) [3]
Transformadores o inductancias mutuas de baja
frecuencia, es decir, no apropiadas para manejo con
frecuencias que estan considerablemente alejadas de
labanda actstica
Transformadores o inductancias mutuas apropiadas
para el funcionamiento con frecuencias
considerablemente algjadas de |a banda aclstica
(circuitos resonantes HO3H)
Transformadores de banda ancha, p. €. apropiados
parael manejo con frecuencias bastante bajas de la
zona acustica
Transformadores con polarizacion magnética, p.
g. parael tratamiento de impulsos

Inductancias variables o transfor madores variables
del tipo sefial (HO1F 36/00 tiene prioridad) [3]

variables continuamente, p. g. variometros

por desplazamiento relativo de espiras o de partes
de arrollamientos

por desplazamiento del nlcleo o parte del niicleo
respecto a arrollamiento o alos arrollamientos en
el conjunto
por variacion de la permeabilidad del nicleo, p. €.
por variacion de la polarizacion magnética

. por medio de un blindaje mdvil

variables discontinuamente, p. €. tomas

Detalles de transformadores o deinductancias en
general [6]
Envolturas
Pasos de conductores o gjes através de envolturas,
p. §. paradispositivos de cambio de tomas

Montajes, soportes o suspensiones de
transformadores, reactancias o bobinas de choque

Refrigeracion (el ementos cambiadores de calor
F28F); Ventilacion (detalles estructurales de
envolturas HO1F 27/02)
Refrigeracion por liquidos
Refrigeracion por aceite
Cémaras de expansion; Conservadores de
aceite; Almohadas de gas; Disposiciones
paralapurificacion, el secado o €l relleno
Refrigeracion por agua
por evaporacion de liquidos
Refrigeracion por gases especiales o por aire no
ambiental
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27122
27/23
27124
271245
27125
271255
27126
27128

27129
27/30

27132

27/33
27134

27/36

27/38

27/40

27142

29/00

29/02

29/04

29/06

29/08

29/10

29/12

29/14

30/00
30/02
30/04

30/06
30/08

HO1F

Refrigeracion por conduccion de calor através de
elementos de relleno sdlidos o en polvo

Proteccion contrala corrosion [6]

NUcleos magnéticos
fabricados a partir de chapas, p. €. de grano
orientado (HO1F 27/26 tiene prioridad) [5]
fabricados a partir de bandas o de cintas
(HO1F 27/26 tiene prioridad) [5]
fabricados a partir de particulas (HO1F 27/26 tiene
prioridad) [5]

Fijacion de las partes del nicleo entre si; Fijacion
0 montaje del nlcleo en la envoltura o sobre un
soporte (sobre las bobinas HO1F 27/30)

Bobinas; Arrollamientos; Conexiones conductoras
Terminales; Disposiciones de las tomas [6]
Fijacion o sujecion de bobinas, arrollamientos o
partes de €llas entre si; Fijacion o montaje de
bobinas o arrollamientos sobre el ntcleo, en las
envolturas o sobre otros soportes
Aislamiento de bobinas, arrollamientos o de sus
elementos

Disposiciones para el amortiguamiento del ruido

Medios especiales para evitar o reducir efectos

eléctricos 0 magnéticos indeseables, p. €. pérdidas en

vacio, corrientes reactivas, armoni cos, oscilaciones,
campos de fuga
Blindaje o pantallas eléctricas 0 magnéticas
(blindajes moviles para hacer variar lainductancia
HO1F 21/10) [6]
Organos de nucleos auxiliares; Bobinas o
arrollamientos auxiliares

Asociacion estructural de componentes el éctricos

incorporados, p. . fusibles

Circuitos especial mente adaptados para modificar o

compensar las caracteristicas eléctricas de los

transformadores, reactancias o bobinas de choque

(circuitos de control de |os transformadores

reactancias o bobinas de choque, para obtener las

caracteristicas de salida deseadas HO2P 13/00; redes

de impedancia HO3H) [6]

Transformadores variables o inductancias variables
no cubiertos por e grupo HO1F 21/00
con toma sobre |as bobinas o arrollamientos; con
posibilidades de reagrupamiento o de interconexion
de los arrollamientos
con posibilidad de cambiar latoma sin interrumpir
lacorriente de carga
con colector de corriente dedlizante o rodante sobre o
alolargo del arrollamiento
con nucleo, bobina, arrollamiento o pantalla movil
para compensar una variacion de tension o un
desfasgje, p. g. reguladores de induccion
con partes de circuito magnético moviles
con hobinas, arrollamientos o partes de ellos
moviles; con pantalla movil
con polarizacién magnética variable (amplificacion
magnética HO3F)

Transformadores fijos no cubiertos por e grupo
HO1F 19/00[6]
Autotransformadores [6]
con dos 0 més arrollamientos secundarios, cada uno
aimentando una carga separada, p. €. parala
aimentacion de postes radio-el éctricos [6]
caracterizados por la estructura[6]
sin nlicleo magnético [6]



HO1F

30/10

30/12

30/14
30/16

36/00

37/00

38/00

38/02
38/04
38/06
38/08

38/10

38/12

38/14
38/16

38/18
38/20
38/22
38/24
38/26
38/28
38/30
38/32
38/34

38/36
38/38
38/40
38/42

Transformadores monofasicos (HOLF 30/16 tiene
prioridad) [6]
Transformadores bifésicos, trifasicos o
polifasicos [6]

parael cambio del nimero de fases [6]
Transformadores toroidales [6]

Transformadores provistos de arrollamientos
superconductores o de arrollamientos quetrabajan a
temper aturas criogeénicas (imanes superconductores o
bobinas superconductoras HO1F 6/00) [3]

Inductancias fijas no cubiertas por el grupo
HO1F 17/00 [6]

Adaptaciones de transformadores o inductancias a
funciones o aplicaciones especificas [6]
para funcionamiento no linea [6]
para modificar lafrecuencia[6]
paramodificar laformade onda[6]
Transformadores o inductancias con fugas
elevadas [6]
Inductancias estabilizadoras, p. €. paralamparas
de descarga [6]
Ignicidn, p. €. paramotores de combustion
interna [6]
Acoplamientos inductivos [6]
Transformadores en cascadas, p. . parala
utilizacion con muy altatension [6]
Transformadores rotativos [6]
Transformadores de medida [6]
para corriente alterna monofasica [6]
Transformadores de tensién [6]

Construccion [6]

Transformadores de intensidad [6]

Construccion [6]

Disposiciones de circuitos [6]
Transformadores de tensién y de intensidad
combinados [6]

Construccion [6]

para corriente alterna polifasica [6]
para corriente continua [6]
Transformadores de retroceso [6]

41/00

41/02

41/04
41/06
41/08

41/10

41/12

41/14

pd
o3
QD

41/16

41/18
41/20
41/22

41/24
41/26
41/28
41/30

41/32

41/34

Aparatos o procedimientos especialmente adaptados
alafabricacion o al acoplamiento de dispositivos
cubiertos por la presente subclase
parala fabricacion de nicleos, bobinas o imanes
(HO1F 41/14 tiene prioridad; para méguinas
dinamoel éctricas HO2K 15/00) [3]
para fabricar bobinas
Arrollamientos
Arrollamiento de conductores sobre, 0
enhebrado de conductores en, ntcleos o
formas que se cierran sobre si mismos, p. §.
toros (parainterconectar elementos de
almacenamiento digital G11C 5/12)
Conductores de conexion alos arrollamientos
(conexiones eléctricas en general HO1R 43/00)
Aislamiento de los arrollamientos (de
conductores en general HO1B 13/06)
paraaplicar peliculas magnéticas sobre sustratos
(recubrimiento de metales o recubrimiento de otros
materiales con metales, en general C23C; fabricacion
de soportes de registro G11B 5/84) [3]

El grupo HO1F 41/30 tiene prioridad sobre |os grupos
HO1F 41/16 a HO1F 41/24. [7]

siendo el material aplicado en forma de particulas,
p. §. por serigrafia (HO1F 41/18 tiene
prioridad) [3,7]
por pulverizacion catédica[3]
por evaporacion [3]
Tratamiento térmico; Descomposicién térmica;
Deposicion quimica a partir de un vapor [3]
apartir de liquidos [3]
utilizando corrientes eléctricas [ 3]
por epitasia en fase liquida[3]
para aplicar nanoestructuras, p. . utilizando la
epitaxia por haces moleculares (MBE) [7]
paraaplicar material conductor, aislante 0 magnético
sobre una pelicula magnética[7]
segUin configuraciones particulares, p. €. por
litografia[7]
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